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ADuM4146は、SiC-MOSFETやIGBT等のパワーデバイス駆動用に、最適化された

「1チャネル絶縁型ゲートドライバIC (強化絶縁)」 です。低電圧と高電圧間の「絶縁」には、20年以上の

市場実績を積み重ねたアナログ・デバイセズのiCoupler®アイソレーション技術が使用されています。

ADuM4146は、ゲート駆動用に両電源あるいは単電源動作が可能で、過電流保護 (DESAT)、ミラー

クランプ機能 (GATE_SENSE)、サーマル・シャットダウン (TSD)、VDD1/VDD2 UVLOなどの保護機能

も充実しています。*ブロック図裏面

また、今回各パワーデバイスに適したしきい値を選択できるよう、3つの製品オプションをピン互換で用意し

ています。詳細については、製品データシート も合わせてご確認ください。

SiC, IGBTパワーデバイス向けiCoupler®

絶縁型ゲートドライバ「ADuM4146」
高いドライブ能力に加え、保護機能も充実、システムの高性能化/省エネ化に貢献

概要

ゲート駆動能力・高
（電流バッファが不要）

過電流時の
高速・保護動作内蔵
（検出 + シャットダウン）

タイミング精度 ＋
温度ばらつきが良好

（デバイス間も）

１．電流バッファ ＋ 保護用の外付け回路が不要 (例:6回路分)

２．ゲート ON /OFF 時のタイミングばらつきが小さい (高温時も)

システム面のメリット (部品点数の削減・省スペース化 ＋信頼性の向上)

■外付け回路起因の
変動・誤動作なし

+

■パワーデバイスの
ゲート直近に配置可

■デッドタイムを大幅に短縮

ドライブ性能 (加工精度)改善

低損失化 (省エネ化)に貢献

https://www.analog.com/jp/products/adum4146.html
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【新製品】 ADuM4146

ADuM4146機能ブロック図、および評価ボード (EVAL-ADuM4146EBZ)
＊Bグレード品の例 (AあるいはCグレード品を評価する際は、別途デバイスをご用意ください)

ADuM4146Cによる高速保護動作の例 (右図) ：ゲート容量68nFを模擬

DUT 1 (比較用) DUT 2 (ADuM4146C)1us程度でゲートOFF




